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auxiliadas por espectros de absor¢ao optica na regido
do infravermelho serdo utilizadas como ferramentas na
proposigao de um modelo que correlacione as variagoes
na intensidade dos picos de CDTE com as variagdes de
concentracao de diversas impurezas: /’ions alcalinos,
4gua do tipo I e do tipo Il e de Fet? e Fe®t na rede
cristalina e dentro do canal estrutural do berilo natural.

Andlise da eficiéncia de fontes de luz visivel
utilizadas para polimerizar resinas
DuraAN, J. E. R.; Sitva, 1. R.

Faculdade de Filosofia Ciéncias e Letras de Ribeirdo Preto
- Universidade de Sao Paulo
VINHA, D.
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O objetivo do presente trabalho é obter a fonte lumi-
nosa que melhor polimeriza determinada resina. As re-
sinas sao utilizadas na odontologia para restauragdes
dentdrias e principalmente na estética dos dentes, para
completar seu tamanho devido quebra ou separagao
com outros dentes. Obtivemos graficos das intensida-
des relativas das fontes luminosas em funcao do com-
primento de onda, com o objetivo de determinar em
que intervalo de comprimento de onda do espectro ele-
tromagnético a intensidade de cada fonte luminosa ¢
maior. Encontramos que 450 a 500 nm € a faixa de
valores de A onde as diversas fontes emitem radiacao
com maior intensidade. Para obter-se os coeficientes
de atenuag¢do linear da resina, foi necessario que o co-
eficiente de atenuagfo linear de laminulas fosse calcu-
lado, porque elas sdo utilizadas neste trabalho devido
a constitui¢do da resina. Os resultados obtidos para
o coeficiente de atenuac@o linear das laminulas foram:
fonte a: 4=0,818 cm™?; fonte b: u=0,719 em~1!; fonte
c: 4=0,673 em™!; fonte d: u=1,326 cm™!; ¢, fonte e:
£=1,509 cm™!. Os resultados obtidos para calcular-
se o coeficiente de atenuagao linear das amostras fo-
ram tabelados e estdo sendo analisados. Também estio
sendo interpretados os resultados obtidos ao medir-se
a intensidade transmitida pelas amostras previamente
polimerizadas.

ESPECTROSCOPIA RAMAN EM
CERAMICAS FERROELETRICAS DO TIPO
ABQO3
Pizani, P. S.; GALZERANI, J. C.; GARCla, D
Eiras, J. A.

Depto, de Fisica - UFSCar

A espectroscopia Raman teimn sido utilizada no estudo
de propriedades [isicas de cerdmicas ferroelétricas do
tipo ABQj, preparadas através da técnica de mistura
de éxidos a diferentes temperaturas. Os espectros Ra-
man foram obtidos sempre & temperatura ambiente
e despolarizados, utilizando-se um espectrémetro Jo-
bin Yvon modelo U1000, com sistema de contagem
de fotons e detecgdo com fotomultiplicadora de GaAs.
Como- radiagido excitadora, foi usada a linha 514.5
nm do laser de argénio. Em particular, ceramicas de
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(Pbi_zLa,;)Ti03, com x = 0.0, 2.5, 5.0, 10.0, 150
20.0, foram estudadas por espectroscopia Raman para
duas temperaturas de de preparagao {800 C e 1200 C).
A influéncia dessas temperaturas no comportamento
dos modos de vibragao para as varias concentragdes de
lantanio pdde ser observada nos espectros. Além disso,
um estudo do comportamento do "soflt mode” de mais
baixa frequéncia, no que concerne & largura de linha,
foi feito para essas amostras. Um modelo simples que
correlaciona a largura de linha com a concentragao de

" dopante pode ser formulado.

Emissao Termoluminescente do Topazio
Souza, D. po N.; VaLErio, M. E. G.; Lima, J. DE
* UFS
Neste trabalho estudamos o espectro de emissao termo-
luminescente do topdzio visando identificar os centros
de luminescéncia e de armadilhamento responsaveis
pelo processo de emissdo TL do material. Foram utili-
zadas amostras de topdzio provenientes de Acari - MG
submetidas a diferentes tratamentos térmicos e de ra-
diagao. As medidas foram realizadas com um leitor TT,
construido no préprio laboratério e usando amostras em
forma de pd de didmetro entre 0,074 nm e 0,174 nm. A
curva de emissdo medida desde a temperatura ambiente
até 450 oC apresenta trés picos principais nas tempera-
turas de aproximadamente 105 oC, 180 oC e 225 oC. Os
espectros de emissao TL dos trés picos sao compostos
de bandas largas centradas em 400 nnt. Estao sendo
efetuados estudos para determinac¢io dos parametros

cinéticos associados com os picos TL.

CENTROS DE DEFEITOS PRODUZIDOS
POR IRRADIACAO COM ELETRONS EM
CRISTAIS DE BaLiFs;.

PraDo, L.; VIEIRA JUNIOR, N. D.; GoMEs, L.;
BaLpocHr, S. L.

Instituto de Pesquisas Energéticas ¢ Nucleares-

IPEN/CNEN/SP

Cristais puros de BaLil's orientados na diregio [111]
e [100] foram submetidos a irradiagao com elétrons de
1.5 MeV em temperaturas de 77 e 300 K. Os principais
centros de defeitos formados foram caracterizados por
intermédio de medidas de absorgéo ética , emissao e ex-
citagdo. Os espectros de absor¢io a 77 K apresentaram
uma estrutura complexa correspondente & formacio
de agregados de centros I'. Excita¢do no maximo das
bandas de absor¢do permitiram a observagio de qua-
tro bandas de emissfio mais significativas situadas na
regiao compreendida entre 400 ¢ 1050 nm. Entre essas
destaca-se a emissdo observada em cristais orientados
na dire¢do [100] em torno de 690 nm correspondente &
banda de absor¢do em 625 nm. As principais diferencas
atribuidas ao efeito da temperatura de irradiagio e &
ativagdo térmica pds-irradiagio dos defeitos formados
nos cristais com diferentes orientagdes sao ressaltados.
Apoio-FAPESP
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